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Riickwartsleitende Thyristo'ren

Reverse conducting thyristors
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Thyristor VoRM | tRms | ravi/Tq ravm trsm 2 vi it |IbRm (Q_V) (Q) laT | Vet |
c= Te= Tvam (10 ms) dt/q \dt/q
§0°C 85°C
83ms | 10ms | TVF456°C | TvuM :
Typ/type @ \ A APC | A A A A% A% \ A mA |Vigs [Aus [mA |V mA l
CSR 146-05i-1 Thyr. | 500 300 190 | 110 2850 2700} - 36500| 2,08 600, 50 1000}400 [350 |35 200
CSR 146-06 i-1 600
CSR 146-07 i-1 Diode| 700 330 | 215 {120 2850 2700]|- 36 500] 2,08 600,
CSR 146-05i-1 Thyr. | 500 240 158 80 2550} 2400]| - 28800] 2,57 600| 60 1000|400 {350 |35 200
CSR 146-06i-1 600
CSR 146-07 i-1 Diode| 700 260 170 | 100 2550{ 2400] - 28800| 2,57 600
CSR 147-08i-1 Thyr. | 800 300 190 | 110 2850 2700} - 36 500| 2,08 600] 50 1000{400 |350 |36 200
CSR 147-09 i-1 900
CSR 147-10i-1 Diode | 1000 330 215 (120 2850 2700(~ 36500 2,08 600
CSR 147-08i-1 Thyr. | 800 240 1656 90 2550 2400|- 28800} 2,567 600; 50 1000|400 | 350 |35 200
CSR 147-09 i1 800
CSR 147-10i-1 Diode 1 000 260 170 | 100 25650| 2400f - 28800| 2,57 600
CSR 148-11 i1 Thyr. |1100 240 155 20 2550{ 2400} - 28800| 2,65 600] 50 1000|400 | 350 |35 200
CSR 148-12i-1 1200
CSR 148-13 i-1 Diode |1 300 250 160 | 100 2550 2400|- 28800| 2,65 600
CSR 148-11i-1 Thyr. {1100 190 125 70 2130 2000(- 20000| 3,40 600 50 1000|400 |350 |35 200
CSR 148-12i-1 1200
CSR 148-13 i-1 Diode |1 300 200 130 80 2130| 2000]| - 20000} 3,40 600
CSR 149-14i-1 Thyr. | 1400 260 165 | 100 2550{ 2400{ - 28800j 2,60 600] 50 1000{400 |350 |35 200
CSR 149-15i-1 1500
CSR 149-16 i-1 Diode | 1600 270 170 | 105 2550| 2400{ -~ 28800| 2,60 600
CSR 327-08i-1 Thyr. | 800 815| 520 |310 8200( 7600} - 289 000; 1,90 | 1500] 100 1000 | 400 500 | 3,5 200
CSR 327-09i-1 900
CSR 327-10i-1 Diode (1 000 820| 525 | 315 8200( 7600|- 289000 1,80 | 1500
CSR 327-08i-1 Thyr. | 800 595 | 380 |220 6000 5600|- 157000} 2,70 | 1500| 100 1000|400 [500 |35 200
CSR 327-09 i1 800
CSR 327-101i-1 Diode | 1000 635 | 405 ]240 6000| 5600| - 157 000| 2,60 | 1500
CSR 328-11i-1 Thyr. |1100 630 400 | 235 6300| 5800( - 168000| 2,60 | 1500 100 1000 | 400 600 | 3,5 200
CSR 328-121i-1 1200 *
CSR 328-13i-1 Diode | 1 300 640 ; 405 | 240 6300| 5800}~ 168000] 2,60 | 1500]
CSR 328-111i-1Thyr. |1100 495 315 | 180 5000 4600 - 106000 3,35 | 1500} 100 1000|400 | 500 {35 200
CSHR 328-121-1 1200
CSR 328-13i-1 Diode [ 1300 530 | 335 | 200 5000| 4600]- 106000; 3,25 | 1500 .
CSR 329-14i-1 Thyr. [1400 630 400 235 6300 5800| - 168000| 2,60 | 1500{ 100 1000|400 350 |35 200 r
CSR 329-15 i-1 1500
CSR 329-16 i-1 Diode | 1 600 640 | 405 | 240 6300 5800]| - 168000| 2,60 | 1500
CSR 329-14 i-1 Thyr. |1400 815 520 | 310 8200{ 7600]| - 289000 1,90 | 1500 100 1000|400 [350 |35 200
CSR 329-1511 1500
CSR 329-16 i-1 Diode |1 600 8201 525 | 315 8200( 7600| - 289 000] 1,90 | 1500
CSR 331-181i-1 Thyr. (1800 605 | 320 {200 4600 4300| - 92400; 3,60 | 1500; 100 1000} 400 [350 |35 200
CSR 331-20 i-1 Diode [ 2000 510 | 325 | 205 4600| 4300]|- 92400| 3,60 | 1500,
CSR 331-181i-1 Thyr. | 1800 600 | 385 |240 55600} 5200(- 135000( 3,00 | 1500 100 1000|400 {350 |35 200
CSR 331-20i-1 Diode |2 000 610 390 | 245 5500} 5200( - 135000] 3,00 { 1500
CSR 728-11i-1 Thyr. {1100 | 2090 | 1330 | 790 17100] 16000/ - 1280000 1,70 | 2000} 100 1000|400 | 350 {35 200
CSR728-12i-1 1200
CSR 728-13 i-1 Diode | 1 300 615 | 390 |240 4900( 4600{ - 106 000] 2,10 | 1200,
CSR 729-14 i1 Thyr. |[1400 | 1840 [ 1170 | 730 13900( 13000 ~ 845000| 1,90 | 2000{ 100 1000|400 | 350 |35 200
CSR 729-15 i1 1500
CSR 729-16 i-1 Diode |1 600 510 | 325 j205 4050| 3800]| - 72200 2,75 | 1200
CSR731-18i-1 Thyr. | 1800 { 1460 | 930 | 560 12800} 12000| - 720000 2,60 { 2000 100 1000|400 |350 |35 200
CSR 731-20 i-1 Diode |2 000 410} 260 | 155 3070{ 2900}~ 42000| 3,61 | 1200
CSR 731-18i:1 Thyr. |1800 | 1640 | 1045 | 640 15000| 14000} - 980000] 2,25 | 2000 100 1000|400 | 350 |35 200
CSR 731-20i-1 Diode |2 000 4801 305 | 190 3400| 3200 - 51200] 3,00 | 1200
CSR 772-25i+1 Thyr. |2500 | 1740 | 1110 | 675 15000| 14000] - 980000} 2,10 | 2000| 100 1000} 400 500 |35 200
CSR 772-27i-1 Diode|2700 460| 295 | 175 4310 4000| - 80000 3,00 | 1200
@ Anstelle des Punkies in der Typenbezeichnung Ist der jeweilige Buchstabe der tq-KIasse elnzusetfzen. @ MeBbedingungen: Tv) = Tvim dV/dt = 500 V/ps

The point of type designation replaces the tq-classes.
Dans la désignation de type remplacer le point par la classe désirée du temps de désamorgage tq

Test conditions:

Conditions de mesure:

difdt = —100 Alps

Vp=0.8x VpRM
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Thyristors a conduction inverse T-25

Masse | Fm | tq—Klassen Vio |& Ty | Rthdc | Rnck | Fig. | Kiihlkdrper | Kidhlart Rinka | Iravm
mass classes Heatslnk Cooling (RthJA)
Radiateur mode
! s Refroi-
t g kN ps us ps A\ mQ °C KIw KW Nr. Typ/type dissement | kW A
65 4,0... |b=15 |[a=20 1,60 0,80 125 0,2** [0,02** | 32
4,8 @ @
1,20 1,60 1256 0,2**
65 | 4.0.. |ds10 [c=12 200 |095 [125 |O2* |002% -
4.8 @ @
1,60 1.60 125 0,2**
65 4,0... |b=15 |a=20 1,60 0,80 125 0,2** [0,02** | 32
48 |@ @
- 1,20 1,60 125 0,2**
65 | 40.. [d=10 [e=12 200 |095 |125 [02* |0.02*
4,8 @ @
1,60 1,60 125 0,2**
65 | 40.. [b=15la=20 200 (100 125 [o2* [002* |82
48 |@ @ '
1,60 1,70 126 0,2**
65 4,0... |d=10 {c=12 2,7 1,10 125 0,2** |0,02**
4.8

2,3 1,8 125 0,2**
65 4,0... |u=20 {v=25 |w=30|17 1.5 126 0,2** |0,02** {32

4.8
1.4 2,0 125 0,2**
250 10... [b=15 |a=20 1,31 040 {125 0,08** 10,008** 33 ”
i2 & @
1,25 [043 126 0,08**
250 10... |d=10 |[c=12 2,03 {045 125 0,08** |0,008**
12 @ @
1,74 10,58 125 0,08**
250 10... |b=15 la=20 1,83 0,51 125 0,08** |0,008** 33
12 @ @
1,74 10,68 125 0,08**
250 10... |d=10 |c=12 2,54 0,54 125 0,08** |0,008**
12 @ @

2,13 10,75 125 0,08**
250 10... |u=20 jv=25 |w=30|1,83 |051 126 0,08** |0,008** 33
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12
1,74 loss |125 |0,08**
260 |f0.. {x=40 |y=50 1,31 |040 {125 |0,08* [0,008*
12
125 |043 [125 [o08**
250 |10.. [v=25 |w=30 196 |1.08 |125 |o08* |0,008* 33
12 1.85 |1,16 [125 o008
260 |10.. |x=40 |y=s0 |z=60 |1.48 [1,00 [125 |008*+ |0,008*
12 139 (1,08 |125 |0,08* |0,008*
500 |20.. lu=20 lv=25 |w=30]1,20 [025 [125 [0,08** |0,005* 34
24

1,24 (0,72 125 0,10**
500 20... |u=20 {v=25 |w=30}1.16 |037 125 0,03** {0,005**

24 X= 40
1,37 1,16 [125 0,10**
500 20... [v=25 |w=30 1,90 |035 125 0,03** |0,005**| 34
24 2,10 1,26 {125 0,10**
500 20.. |x=40 ly=50 jz=60 {145 [040 |125 0,03** |0,005**
24 1,63 1,23 125 0,10**
500 20... [x=40 |[y=50 |z=60 [1,32 0,39 125 0,03** |0,005**| 34
24 1,88 0,94 125 0,10**
MaBe in mm/ dimensions in (en) mm (1 mm = 0,0394") «  Doppelseitige Kilhlung / double side cooling / refroidissement sur deux faces

A= Anode, K = Cathode, G = Gate
HK = Hiifskathode / auxiliary cathode / cathode auxiliaire




